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Известно, что термообработка CuI позволяет изменять соотношение Cu и I и варьировать относи-
тельную интенсивность полос люминесценции [4]. В нашем случае, как видно из рис. 2, а, после про-
грева CuI в аргоне интенсивность коротковолновой люминесценции в области λ ~ 420 нм снижается 
приблизительно в 4,5 раза, а интенсивность люминесценции в области λ ~ 720 нм повышается при-
мерно в 6,5 раза. 

На рис. 3 представлены СЛ и СВЛ однослойных прогретых в аргоне пленок Al2O3 – CuI в зависимо-
сти от количественного состава. 

Установлено, что с увеличением количества CuI в пленках от 20 до 50 мас. % интенсивность их лю-
минесценции в области 650–800 нм при λвозб = 360 нм возрастает практически на порядок (см. рис. 3, а), 
и при этом они характеризуются достаточно высокими значениями Кпроп (90–98 %) в области 400–900 нм. 
Это согласуется с зависимостью СВЛ пленок от концентрации CuI (см. рис. 3, б). Дальнейшее увеличение 
содержания CuI в пленках приводит к уменьшению их Кпроп, что нежелательно. 

Было также установлено, что дополнительный прогрев пленок Al2O3 – CuI в аргоне, как и в случае 
прогрева порошка CuI, способствует увеличению интенсивности их люминесценции в длинноволно-

Рис. 2. СЛ (а) и СВЛ (б) порошка CuI в зависимости от термообработки:
1 –  исходный, 2 – Ar (при 280 оС в течение 30 мин); 

λвозб = 360 нм, λрег = 720 нм
Fig. 2. Luminescence (a) and excitation luminescence (b) spectra for CuI powder 

depending on the heat treatment: 1 – initial, 2 – Ar (at 280 оС for 30 min);
λex = 360 nm, λreg = 720 nm

Рис. 3. СЛ (а) и СВЛ (б) однослойных пленок Al2O3 – CuI в зависимости 
от соотношения компонентов (мас. %) 

 (λвозб = 360 нм, λрег= 720 нм)
Fig. 3. Luminescence (a) and excitation luminescence (b) spectra for  

Al2O3 – CuI monolayer films depending on the ratio of components (wt. %)
(λex = 360 nm, λreg = 720 nm)


